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摘要(译)

本发明的目的是在提高有机EL元件的导电性并抑制其工作电压的同时，
能够抑制有机EL元件的漏电流。 使用有机EL元件，其至少包括发光层，
与发光层的正极侧相邻的空穴传输层，以及与发光层的负极侧相邻的电
子注入传输层，其中 空穴注入层设置在空穴传输层与正极之间，并且空
穴注入层的电导率沿着空穴注入层的厚度方向连续变化。
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